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Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню фотоелектрохімічних процесів на модифікованих GaAs- і InР-
електродах, а також можливості використання модифікованих електродів у фотоелектрохімічних системах
для перетворення сонячного світла та акумулювання водню. Розроблено методику модифікування поверхні
GaAs- і InP-електродів наночастками Pt, Au, CdS, фуллеритами та Zn. Знайдено, що фотоелектрохімічні
процеси на GaAs- і InP- електродах протікають за участю поверхневих електронних станів, при цьому
модифікування поверхні призводить до зменшення їх концентрації та зменшення рекомбінаційних втрат
носіїв заряду і посилення фотокаталітичної активності поверхні, у результаті чого зростала ефективність
фотоперетворення. Показано, що модифіковані GaAs- фотоаноди в сполученні з катодами на основі сплавів
La-Ni-Co-Al є ефективними матеріалами для перетворення енергії сонячного світла з акумулюванням
водню.



2. The thesis is devoted to the investigation of photoelectrochemical process on modify GaAs- and InР- electrodes,
as well as using modify electrodes in photoelectrochemical systems for transformation sunlight and accumulation
hydrogen. There is designed the methodology modification of surface GaAs- and InР- electrodes by nanoparticles
Pt, Au, CdS, fullerites and Zn.It is shown, that photoelectrochemical processes on GaAs- and InР- electrodes take
place by participation of surface electronic state, at the same time this surface modification brings to decrease of
their concentration and decrease of recombination loss of carrier charge and increase of the photocatalytic
activity surface, in the result of this increase the photoconversion efficiency. It is shown, that the modified GaAs-
photoanode in aggregate with cathodes based on La-Ni-Co-Al alloys are the effective materials for conversion of
sunlight energy with hydrogen accumulation.
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